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业界最小级别 1006尺寸实现0.5A
超低VF肖特基势垒二极管上市！

产品概要

提高电流效率，实现业界顶级的低VF。

备有1006尺寸的产品阵容，有助于便携机器的小型化。

RBE系列

超低VF肖特基势垒二极管

■ 节省最大80％的空间
确保大电流的同时，实现了小型封装设计。

用途

VF-IF特性

<平均整流电流比较(Io)>

<智能手机电路例>

■ 超低VF 
通过提高电流效率，与相同封装的以往产品相比，大幅降低了VF值。

・逆流防止电路

・DC/DC转换器
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RB521SM-30
30V/0.2A

PKG : EMD2

新系列
RBE05SM20A

20V/0.5A
PKG : EMD2

低VF化低VF化

UMD2
(2512尺寸 t=0.7)

EMD2
(1608尺寸 t=0.6)

（单位 ： mm)

VML2
(1006尺寸 t=0.45)

VF 降低约32%
(与相同封装比较)

封装(尺寸) RBE系列 以往产品
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※VR=20V条件下的比较结果
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产品阵容
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Part No.
电气特性绝对最大额定值

IR (mA) VR (V)VF (V) IF (A)
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封装

RBE05AS20A

RBE05SM20A

RBE05VM20A

RBE07V20A

RBE1KA20A

RBE1VA20A

RBE2VA20A

RBE2EA20A

EMD2

VML2

UMD2

TUMD5

TUMD2

TSMD5

※每个通道为1/2 Io

 (Ta=25°C)

USB
充电器

电池

低VF SBD

机体

防止逆流、逆接！

※

※

最大降低 80％ 最大降低 80％ 
贴装面积

降低60％ 
贴装面积

降低53％ 
贴装面积

降低60％ 
贴装面积

降低53％ 


